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(57) Abstract: The present invention includes high
temperature-stable combustion aids with ceramic plates 1
and hollow profiles 4 having webs 2 and 5. The invention
further includes a shelf system 7 comprising at least two
hollow profiles 4 with at least two webs 5 on one side of the
hollow profile 4 and at least one ceramic plate 1 that is
arranged on the hollow profiles 4, wherein the hollow
profile 4 and the ceramic plate 1 contact one another only in
the area of the webs 2, 5. The contact surface of the hollow
profiles 4 and the ceramic plates 1 is reduced to a point
contact by a mutually inclined paths of the webs 2 and 5
relative to one another.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Ertindung enthélt
hochtemperaturstabile Brennhilfsmittel mit keramischen
Platten 1 und Hohlprofilen 4, die Stege 2 und 5 aufweisen.
Die vorliegende Erfindung enthélt weiter ein Regalsystem?7,
mindestens umfassend mindestens zwei Hohlprofile 4 mit
mindestens zwei Stegen 5 an einer Seite des Hohlprofils 4
und mindestens eine keramische Plattel, die auf den
Hohlprofilen 4 angeordnet ist, wobei das Hohlprofils 4 und
die keramischen Plattelsich nur im Bereich der Stege 2, 5
beriihren. Die Kontaktfliche der Hohlprofile4 und
keramischen Platten 1 wird durch einen gegeneinander
geneigten Verlauf der Stege 2und Szueinander auf eine
punktférmige Auflage reduziert.
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Keramische Platte fiir ein Regalsystem

Die vorliegende Erfindung betrifft eine keramische Platte. Die vorliegende Erfindung betrifft
weiter Halterungen als Brennhilfsmittel in Hochtemperaturprozessen mit keramischen Platten

und Hohlprofilen.

Tragbalken und Setzplatten aus keramischem Material mit temperaturstabilen Eigenschaften
werden beispielsweise als krafttragende Halterungen flir Prozessglter oder als
Brennhilfsmittel (BHM) in Hochtemperaturprozessen, wie Brennen und Sintern von
technischer Keramik eingesetzt. Fir eine wirtschaftliche Nutzung des zur Verfligung
stehenden Brennraums kommen Setzsysteme, wie Regalaufbauten, zum Einsatz. Das
Beladen der Regale mit zu brennender Ware kann auf unterschiedlicher Art und Weise
erfolgen. Im Falle einer Automatisierung wird zunehmend durch ein Handhabungssystem der
Regalaufbau nach dem Brennvorgang vereinzelt, um so die Ware leichter von den
Regalplatten abnehmen und frische Ware leichter platzieren zu kdénnen und um die
Regalplatten auch als Transportmittel auf3erhalb des Brennofens nutzen zu kénnen. Flr den
Brennprozess werden die mit Ware beladenen Regalplatten wieder zu einem Regalsystem

zusammengebaut.

Fir den Regalaufbau haben sich Werkstoffe auf SiC-Basis, aufgrund ihrer hohen
mechanischen Festigkeit und Temperaturwechselbestandigkeit bewahrt. Bedingt durch ein
niedriges spezifisches Gewicht und durch eine hohe Kriechbestandigkeit sind SiC-Werkstoffe
relativ leicht und formstabil. Somit sind SiC-Werkstoffe flir ein automatisches Be- und
Entladen besonders geeignet. DE 10 2010 061 134 A1 beschreibt solche eine keramische
Platte aus Siliziumcarbid flir Brennwagenaufbauten, wobei an der Unterseite der Platte eine
balkenartige Hohlkammerverstarkung ausgebildet ist und die balkenartigen Hohlkammern
eine Raute umschlielen. SiC wandelt sich jedoch in oxidierender Atmosphare bei
Temperaturen grofder als 900 °C in Siliziumdioxid um, wodurch sich eine glasige Schicht
auch an der Oberflache der Brennhilfsmittel bildet. In Folge kommt es in Abhangigkeit von
Brenntemperatur und Brenndauer an den Kontaktflachen der Brennhilfsmittel zum Kleben.
Mit steigender Temperatur nehmen die Oxidationsrate und damit die Ausbildung der
Glasschicht zu. Hinzu kommt, dass mit steigender Temperatur die Viskositat der Glasschicht
erniedrigt wird, was zu einer besseren Benetzung von Kontaktflachen fihrt, wodurch die
Klebung verstarkt wird. Die in DE 10 2010 061 134 A1 offenbarte keramische Platte besitzt
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eine grolie ebene Flache auf der auch grolde Brennglter sicher gelagert werden kdnnen.
Auch die balkenférmigen Hohlkammerverstarkungen an der Unterseite der Platte liegen bei
Einbau in einem Gestell oder einem Brennwagen grof3flachig auf der Unterlage auf. Diese
grol3en Kontaktflachen zwischen Platte und Brenngut bzw. Platte und Unterlage fiihren bei
hohen Temperaturen in oxidierender Atmosphare zu einem grof¥flachigen Verkleben von
keramischer Platte und Brenngut bzw. Unterlage und somit zu einer Beschadigung des
Brennguts oder der Platte. Ein stérungsfreier Ablauf beim automatischen Be- und Entladung
eines Regalaufbaus ist deshalb bei Brenntemperaturen tber 1450°C in oxidierender

Atmosphare nicht mehr gegeben.

Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein verbessertes Setzsystem oder
Regalsystem fiir Hochtemperaturprozesse bereitzustellen, welches bei Anwendung unter
hohen Temperaturen an den Kontaktflachen eine geringe Klebeneigung aufweist, indem

flachige Kontakte vermieden werden.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch Merkmale der Patentanspriche 1 und 9 geldst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen.

Die  erfindungsgemafRe  keramische  Platte dient als Brennhilfsmittel ~ flr
Hochtemperaturanwendungen und weist mindestens zwei Stege auf, die an der Oberseite
und/oder der Unterseite der keramischen Platte angeordnet sind, wobei die Stege an der
Oberseite und/oder Unterseite abgerundet sind. Die erfindungsgemafle Gitterplatte weist
dadurch den Vorteil auf, dass die Kontaktflachen der keramischen Platte mit dem Brenngut
oder anderen Brennhilfsmitteln (z.B. Regalsystemen) auf punktférmige, allenfalls
linienformige Kontaktstellen reduziert werden. Dadurch wird die Verklebung an den

Kontaktstellen vermieden.

Um Brenngut, insbesondere keramische Erzeugnisse herstellen zu kdbnnen, missen diese in
einem Ofen gebrannt werden. Die keramischen Erzeugnisse werden zum Einbringen und
Entnehmen aus dem Ofen auf einer Vorrichtung gelagert, die dem Transport der
Erzeugnisse dienen kann. Dafiir sind entsprechende Ofenwagen bekannt, die
Brennwagenaufbauten aus Stltzanordnungen umfassen. Die entsprechenden Halterungen
oder Stitzsysteme fiir das Brenngut sind aus mehreren Stiitzen und Stitztragern, wie

Tragbalken, Querbalken und/oder Platten gebildet und werden allgemein als Brennhilfsmittel
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bezeichnet. Mit Hilfe der Ofenwagen wird dann das Brenngut in den Ofen eingebracht und
nach dem Brennen aus dem Ofen wieder entnommen. Die Prozessablaufe kénnen mit

solchen Ofenwagen auch automatisiert werden.

Bevorzugt betragt der Radius des Stegs von 1 mm bis 20 mm und bevorzugt von 2 mm bis
10 mm. Als Radius wird im Sinne der Erfindung der Krimmungsradius des Stegs bezeichnet.
Durch die Krimmung des Stegs wird die Auflageflache minimiert. In den genannten Grenzen
ist einerseits eine sichere und stabile Auflage des Brennguts moglich, wahrend andererseits
die Kontaktflache zwischen Brenngut und keramischer Platte so klein gehalten wird, dass
beim Brennvorgang ein Verkleben vermieden wird. Des Weiteren werden durch eine
Abrundung der Stege Abplatzungen durch Spannungsspitzen beim Aufliegen der

keramischen Platte vermieden.

Bevorzugt weisen die Stege mit einem auf der keramischen Platte aufliegenden Brenngut
und/oder mit einer oder mehreren weiteren Brennhilfsmitteln, auf denen die keramische
Platte aufliegt, eine punkt- oder linienformige Kontaktflache auf. Besonders bevorzugt
bestehen sowohl zwischen den Stegen und dem Brenngut, als auch zwischen den Stegen
und den weiteren Brennhilfsmitteln punkt- oder linienférmige Kontaktflachen. Beispiele fiir
weitere Brennhilfsmittel, die in direktem Kontakt zur keramischen Platte stehen sind
insbesondere Setzsysteme wie Regalaufbauten. Durch die Ausbildung von punkt- und
linienformigen Kontaktflachen wird ein Verkleben der keramischen Platte mit dem Brenngut
und/oder anderen Brennhilfsmitteln erfindungsgemal® vermieden. Die punktférmigen
Kontaktflachen l6sen sich durch die Warmedehnung wahrend des Auf- und Abheizens der
Regalsysteme. Das Brenngut sowie die keramischen Platten kédnnen somit durch geringen

Kraftaufwand von einem Handhabungsgerat ohne Stérung geldst werden.

Die maximale Flache der punktférmigen Kontaktflachen betragt bevorzugt 3 mm? besonders
bevorzugt 1 mm? Dadurch bedingt wird die Kontaktfliche zwischen Brenngut und
keramischer Platte so klein gehalten, dass beim Brennvorgang kein oder nur ein geringes
Verkleben auftritt.

Die erfindungsgemafen Stege der keramischen Platte weisen einen Durchmesser von 5 mm

bis 20 mm auf. Der Durchmesser wird dabei an der breitesten Stelle des Stegs gemessen.
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Die Stege sind bevorzugt diagonal auf der keramischen Platte angeordnet und erstrecken
sich besonders bevorzugt entlang der gesamten keramischen Platte. Mittels einer derartigen
Anordnung wird bei der Herstellung von Platten mittels Schlickerguss das Fillen der Form

ermdglicht ohne dass es zu Lufteinschlliissen kommt.

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der keramischen Platte begrenzen jeweils

vier Stege eine Offnung rautenférmig.

In einer alternativen Ausfilhrungsform sind die Offnungen rund ausgefiihrt.

Die keramische Platte besitzt bevorzugt von 2 x 2 bis 100 x 100 und besonders bevorzugt
von 10 x 10 bis 50 x 50 Offnungen.

Die erfindungsgemale keramische Platte hat eine Dicke D von 5 mm bis 20 mm und/oder

eine Breite B von 500 mm bis 700 mm.

Die Erfindung umfasst des Weiteren ein Regalsystem enthaltend:

- mindestens zwei Hohlprofile mit mindestens zwei Stegen an einer Seite des
Hohlprofils,

- mindestens eine keramische Platte, die auf den Hohlprofilen angeordnet ist,

wobei das Hohlprofil und die keramische Platte sich nur im Bereich der Stege berihren.

Innerhalb des erfindungsgemallen Regalsystems kann ein Verkleben der keramischen
Platten und der Hohlprofile vermieden werden, da die Kontakiflaichen dieser beiden
Komponenten minimiert werden. Somit sind die keramischen Platten dem Regalsystem nach

dem Brennvorgang widerstandslos und somit auch automatisierbar zu entnehmen.

Die Stege des Hohlprofils und die Stege der keramischen Platte beriihren sich nur
linienformig und bevorzugt punktférmig. Die erfindungsgemale keramische Platte und die
Hohlprofile weisen somit den Vorteil auf, dass die Kontaktflachen auf punktférmige, allenfalls
linienformige Kontaktstellen reduziert werden. Dadurch wird die Verklebung an den

Kontaktstellen vermieden.
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In einer besonders bevorzugten Ausfilhrungsform sind die Stege der keramischen Platte und
die Stege des Hohlprofils gegeneinander geneigt, so dass nur punktférmige Kontaktflachen

zwischen den Stegen bestehen und die Kontaktflachen dadurch weiter reduziert werden.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgeméafien Regalsystems betragt die
maximale Flache der punktférmigen Kontakiflachen zwischen den Stegen des Hohlprofils
und den Stegen der keramischen Platte 3 mm?, bevorzugt 1 mm? Dadurch bedingt wird die
Kontaktflache zwischen Hohlprofil und keramischer Platte so klein gehalten, dass beim

Brennvorgang kein oder nur ein geringes Verkleben auftritt.

Der Steg des Hohlprofils (iberragt das Hohlprofil um mindestens 1 mm, bevorzugt von 1,5

mm bis 5 mm.

Die Stege des Hohlprofils sind bevorzugt an der Oberseite und der Unterseite des Hohlprofils

angeordnet.

Des Weiteren sind die Stege des Hohlprofils entlang der gesamten Breite des Hohlprofils

angeordnet.

In einer weiteren moglichen Ausfilhrungsform enthalten die Hohlprofile zusatzliche Noppen.
Dadurch liegt die Platte mit den Stegen nur auf den Noppen auf, was zu einer weiteren

vorteilhaften Minimierung der Kontaktflache fuhrt.

Die keramische Platte und/oder das Hohlprofil des erfindungsgemalien Regalsystems
enthalten Siliziumcarbid, bevorzugt rekristallisiertes Siliziumcarbid (RSiC), nitridgebundenes
Siliziumcarbid (NSiC), reaktionsgebundenes siliziuminfiltriertes Siliziumcarbid (SiSiC), dicht

gesintertes Siliziumcarbid (SSiC) und/oder Gemische davon.

Die Brennhilfsmittel sind im Brennofen hohen Brenntemperaturen ausgesetzt und missen
diesen Stand halten. Sie bestehen deshalb aus einem keramischen Material, z. B. auf der
Basis von Al,O3, Mullit, RSiC, SiSiC oder NSiC. Die Wahl des jeweiligen Werkstoffs ist dabei
abhangig von den jeweiligen Betriebsbedingungen. Die keramischen Materialien werden in

zahflissigem Zustand in Gipsmodelle gefiillt und trocknen darin aus.
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Die Erfindung umfasst ferner die Verwendung von keramischen Platten mit Stegen als
Brennhilfsmittel in Hochtemperaturprozessen, bevorzugt in Regalsystemen, besonders

bevorzugt in Regalsystemen enthaltend Hohlprofile mit Stegen.

Die vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung werden anhand einer Zeichnung erldutert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine keramische Regalplatte, hier eine Gitterplatte, nach dem
Stand der Technik,

Fig. 2 eine Querschnittzeichnung der keramischen Regalplatte gema Fig. 1, entlang der
Linie A-A,

Fig. 3 ein Ausschnitt im Eckbereich (Z) der keramischen Regalplatte gemalf} Fig. 1,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaf3e keramische Regalplatte, hier eine
Gitterplatte,

Fig. 5 eine Querschnittzeichnung der keramischen Regalplatte gemaR Fig. 4, entlang der
Linie A-A,

Fig. 6 ein Ausschnitt im Eckbereich (Z) der keramischen Regalplatte gemalf} Fig. 4,

Fig. 7 eine Querschnittzeichnung der keramischen Regalplatte geman Fig. 6, entlang der
Linie G-G,

Fig. 8 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemales Hohlprofil, hier ein Balken,

Fig. 9 eine raumliche Darstellung des Hohlprofils gemaf} Figur 8,

Fig. 10 eine Querschnittzeichnung eines Ausschnitts des Hohlprofils entlang der Linie D-D
gemal} Figur 8,

Fig. 11 eine Querschnittzeichnung des Hohlprofils entlang der Linie C-C gemaf Figur 8

Fig. 12 eine Draufsicht auf ein Regalsystem mit keramischen Platten und Hohlprofilen,

Fig. 13 eine Seitenansicht auf ein Regalsystemgemalf} Figur 12,

Fig. 14 eine Querschnittzeichnung des Regalsystems entlang der Linie F-F gemaf} Figur 13
und

Fig. 15 ein Ausschnitt im Beriihrungsbereich (H) zwischen keramischer Platte und Hohlprofil

gemalfd Figur 14.

Ein Vergleichsbeispiel gemal dem Stand der Technik ist in Figuren 1, 2 und 3 dargestellt.

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden in den nachfolgenden Figuren erldutert.
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In den Figuren 1, 2 und 3 ist eine Gitterplatte 1 mit Offnungen 3 zur Verwendung als
hochtemperaturstabile Unterlage in Ofen gemaR dem Stand der Technik dargestellt. Die
Gitterplatte (1) wurde mit Silizium und Siliziumcarbid im Schlickergussverfahren geformt und
anschliefdend unter Stickstoffatmosphare zu SisNs-gebundenem SiC (NSiC) gesintert. Die

Gitterplatte (1) hat eine auf3ere Breite (B) von 580 mm und Dicke (D) von 10 mm.

In den Figuren 4, 5, 6 und 7 ist eine erfindungsgemafe keramische Platte 1 mit Offnungen 3
dargestellt. Die keramische Platte 1 wurde mit Silizium und Siliziumcarbid im
Schlickergussverfahren geformt und anschlieRend unter Stickstoffatmosphdre zu SigNg-
gebundenem SiC (NSiC) gesintert. Die keramische Platte 1 hat eine dufiere Breite B von
580mm und Dicke (D) von 12 mm.

In ihrer Grundform handelt es sich bei der erfindungsgemafRen keramischen Platte 1
ebenfalls um eine Gitterplatte. Die Oberflache der keramischen Platte 1 unterscheidet sich
erfindungsgemal} vom Stand der Technik. Auf den Gittern verlaufen Stege 2, die gegenlber
der keramischen Platte 1 um 1 mm erhoben sind. Damit liegt die liegende keramische Platte
1 nur auf Stegen 2 auf. Die Stege 2 sind an der Oberseite gerundet, im Ausfiihrungsbeispiel
mit Radius 3,6mm. Dadurch sollen Abplatzungen durch Spannungsspitzen beim Aufliegen
der Platte 1 vermieden und die Kontaktflachen der keramischen Platte 1 vermindert werden.
Eine Reduzierung der Kontakiflachen flihrt zu einer erfindungsgemafien Vermeidung des

Verklebens der Teile beim Brennprozess.

Im Ausflihrungsbeispiel verlaufen die Stege 2 diagonal (ber die gesamte Breite der
keramischen Platte 1. Die Stege 2 kdnnten aber auch nur in Bereichen, in denen die
keramische Platte 1 durch Hohlprofile 4 unterstiitzt wird oder quer, durch die Knotenpunkte

der Rauten als unterbrochener Steg 2, ausgefiihrt werden.

In Figuren 8, 9, 10 und 11 sind erfindungsgemale Hohlprofile 4 mit einem rechteckigen
Querschnitt gezeigt. In den gezeigten Ausfiihrungsformen handelt es sich bei den
Hohlprofilen 4 um Balken. Die Hohlprofile 4 wurden mit Silizium und Siliziumcarbid im
Schlickergussverfahren geformt und anschlieRend unter Stickstoffatmosphdre zu SigNg-
gebundenem SiC (NSiC) gesintert. Das Hohlprofil 4 hatte eine Lange von 2640 mm bei einer

Hohe von 58 mm und einer Breite von 40 mm.
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Die Oberflache des Hohlprofils unterscheidet sich erfindungsgemaf vom Stand der Technik.
Auf der Ober- und Unterseite des Hohlprofils 4 verlaufen quer Stege 5, die gegeniiber der
Hohlprofiloberflache um 2mm erhoben sind. Damit liegt das Hohlprofil 4 bei hochkantiger
Lage nur auf Stegen 5 auf. Die Stege 5 sind an der Oberseite gerundet, im
Ausflhrungsbeispiel mit R=5 mm. Dadurch sollen Abplatzungen durch Spannungsspitzen
beim Aufliegen der Hohlprofile 4 vermieden und die Kontaktflachen der Hohlprofile 4
vermindert werden. Eine Reduzierung der Kontaktflachen flihrt zu einer erfindungsgemafien
Vermeidung des Verklebens der Teile beim Brennprozess. Die Hohlprofile enthalten
zusatzlich Noppen 6. Dadurch liegt die Platte mit den Stegen nur auf den Noppen auf, was

zu einer weiteren vorteilhaften Minimierung der Kontaktflache fihrt.

In Figuren 12, 13, 14 und 15 ist ein Regalsystem 7 aus erfindungsgemafien Hohlprofilen 4
und keramischen Platten 1 gezeigt. Durch einen gegeneinander geneigten Verlauf der Stege
2 und 5 wird die Kontaktflache der Hohlprofile 4 und keramischen Platten 1 zueinander auf
eine punktformige Auflage reduziert. Dadurch in besonders vorteilhafter Weise ein Verkleben

der Teile beim Brennvorgang vermieden.

Beispiel und Vergleichsbeispiel

Ein Regalsystem 7 mit erfindungsgemafen Hohlprofilen 4 und keramischen Platten 1 wurde
einem Brennvorgang bei 1500°C, einer Haltezeit bei maximaler Temperatur von 10h und
einem gesamten Brennzyklus von 75h als Brennhilfsmittel getestet.

Die Kontaktflache der erfindungsgemafien Hohlprofile 4 und keramischen Platten 1 wird
durch einen gegeneinander geneigten Verlauf der Stege 2 und § zueinander auf eine

punktférmige Auflage reduziert.

Die erfindungsgemafen Hohlprofile 4 und keramischen Platten 1 zeigten im Vergleich zum
Stand der Technik bei verringerter Kontaktflache bereits nach dem Sintern tberraschender

Weise kein oder nur ein geringeres Kleben.

Die punktfdrmigen Kontaktflachen I6sen sich durch die Warmedehnung wahrend des Auf-

und Abheizens der Regalsysteme. Ein restliches Zusammenhaften der Hohlprofile 4 und der
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keramischen Platten 1 kann durch geringen Kraftaufwand von einem Handhabungsgerat

ohne Stérung gel6st werden.
Bezugszeichenliste

keramische Platte, Gitterplatte, Regelplatte
Steg

Offnung

Hohlprofil, Balken

Steg

Noppe

Regalsystem, Setzsystem

Breite B der keramischen Platte

U W ~N~N o o b w N -

Dicke D der keramischen Platte
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Patentanspriiche

Keramische Platte (1) fir Hochtemperaturanwendung als Brennhilfsmittel mit

mindestens zwei Stegen (2) an der Oberseite und/oder der Unterseite der

keramischen Platte (1), wobei

- die Stege (2) an der Oberseite und/oder Unterseite abgerundet sind,

- die Stege (2) eine punkt- oder linienfdrmige Kontaktflache mit einem auf der
keramischen Platte (1) aufliegenden Brenngut bilden
und/oder

- die Stege (2) eine punkt- oder linienformige Kontaktfliche mit einer oder
mehreren weiteren Brennhilfsmitteln, auf denen die keramischen Platte (1)

aufliegt, bilden.

Keramische Platte (1) nach Anspruch 1, wobei der Krimmungsradius des Stegs (2)

von 1 mm bis 20 mm und bevorzugt von 2 mm bis 10 mm betragt.

Keramische Platte (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die maximale Flache der

punktférmigen Kontaktflichen 3 mm?, bevorzugt 1 mm?, betragt.

Keramische Platte (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei der Steg (2) einen

Durchmesser von 5 mm bis 20 mm aufweist.

Keramische Platte (1) nach einem der Anspriche 1 bis 4, wobei die Stege (2)
diagonal auf der keramische Platte (1) angeordnet sind und bevorzugt entlang der

gesamten keramischen Platte (1) angeordnet sind.

Keramische Platte (1) nach einem der Anspriche 1 bis 5, wobei vier Stege (2) eine

Offnung (3) rautenférmig begrenzen.

Keramische Platte (1) nach einem der Anspriche 1 bis 6, wobei die keramische
Platte (1) von 2 x 2 bis 100 x 100 und bevorzugt von 10 x 10 bis 50 x 50 Offnungen
(3) aufweist.
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Keramische Platte (1) nach einem der Anspriche 1 bis 7, wobei die keramische
Platte (1) eine Dicke D von 5§ mm bis 20 mm und/oder eine Breite B von 500 mm bis
700 mm aufweist.

Regalsystem (7) fir Hochtemperaturanwendung als Brennhilfsmittel, mindestens

umfassend

— mindestens zwei Hohlprofile (4) mit mindestens zwei Stegen (5) an einer Seite
des Hohlprofils (4),

— mindestens eine keramische Platte (1), die auf den Hohlprofilen (4) angeordnet
ist,

wobei das Hohlprofil (4) und die keramische Platte (1) sich nur im Bereich der Stege

(2, 5) beriihren.

Regalsystem (7) nach Anspruch 9, wobei die Stege (5) des Hohlprofils (4) und die
Stege (2) der keramischen Platte (1) sich nur linienférmig und bevorzugt punktférmig

beriihren.

Regalsystem (7) nach Anspruch 10, wobei die maximale Flache der punktférmigen
Kontaktflachen und/oder linienférmigen Kontakiflachen zwischen den Stegen (5) des
Hohlprofils (4) und den Stegen (2) der keramischen Platte (1) 3 mm?, bevorzugt 1

mm?, betragt.

Regalsystem (7) nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei der Steg (5) das

Hohlprofil (4) um mindestens 1 mm, bevorzugt von 1,5 mm bis 5 mm Uberragt.

Regalsystem (7) nach einem der Anspriiche 9 bis 12, wobei Stege (5) an der

Oberseite und der Unterseite des Hohlprofils (4) angeordnet sind.

Regalsystem (7) nach einem der Anspriiche 9 bis 13, wobei Stege (5) entlang der

gesamten Breite des Hohlprofils (4) angeordnet sind.
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Regalsystem (7) nach einem der Anspriiche 9 bis 14, wobei die keramische Platte (1)
und/oder das Hohlprofil (4) Siliziumcarbid, bevorzugt rekristallisiertes Siliziumcarbid
(RSIC), nitridgebundenes Siliziumcarbid (NSiC), reaktionsgebundenes
siliziuminfiltriertes Siliziumcarbid (SiSiC), dicht gesintertes Siliziumcarbid (SSiC)

und/oder Gemische davon enthalt.
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